=] Iout (mA)
I SR MOSFET iR RP FERERIP KT ££XT RiFR et

brd o
B HEE RE ME  SE  ME B E27 El4 72VVou
<80

30Q 500V

18Q 500V <110
120 500V <160
83Q 500V <220
30Q 500V <70
18Q 500V <100
12Q 500V <150
30Q 500V <80
18Q 500V <120
120 500V <195
83Q 500V <240
6.2Q0 500V <280
4.5Q 500V <350
8.3Q 500V <220
83Q 500V <240
6.2Q 500V <280
45Q 500V <350
8.3Q 500V <260
6.2Q0 500V <330
4.5Q0 500V <370
3.3Q 500V <370
30Q 500V <80
30Q 500V <80
15Q 500V - <110
18Q 650V Y - <110

Iout (mA)

MOSFET mEA @ i fRP FrEatRIP % Vin=176v-265v

FEmE

BP9912A 0.5
BP9912B 0.5
BP9912C 0.5
BP9912D 0.5
BP9918A 0.5
BP9918B 0.5
BP9918C 0.5
BP9916A 0.5
BP9916B 0.5
BP9916C 0.5
BP9916D 0.5
BP9916E 0.5
BP9916F 0.5
BP9922D 0.5
BP9926D 0.5
BP9926E 0.5
BP9926F 0.5
BP9927D 0.5
BP9927E 0.5
BP9927F 0.5
BP9927G 0.5
BP9728A 0.5
BP9726A 0.5
BP9715B 0.5
BP9736B 0.5

<

< < < < < < < < =< <

< < < < < < < =<

< < < < < < < < < < < << <<<<<=<=<=<=<=<=<< <
< < < < < < < < < < << <<<<<<=<=<=<< <<
< < < < < < < < < < << < <<<<<=<=<=<=<=<< <
c
c

ME K hE

£3 i = MOS
BEEGR Ros TE B AE S AE  SME AR L 72V Vout 36V Vout

/&8

BP2831A 0.5 14Q 500V Y - <160 <220
BP2831AJ 0.5 140 500V Y - <160 <220
BP2831K 0.5 140 500V - <160 <220
BP2832A 0.5 10Q 500V <220 <220
BP2832A) 0.5 10Q 500V <220 <220
BP2832K 0.5 10Q 500V <220 <220
BP28333 0.5 5Q 500V <280 <350
BP9833A 0.5 50 500V <280 <350
BP2833A 0.5 50 500V <280 <350
BP2833K 0.5 50 500V <280 <350
BP2836A 0.5 3Q 500V <350 <480
BP9833D 0.5 50 500V <320 <360
BP2833D 0.5 50 500V <320 <360
BP2836D 0.5 3Q 500V <360 <490
BP2857D 0.5 20 500V <480 <640
BP2865C 0.5 500V

<230 <330
BP2865E 0.5 50 500V - - <320 <360

= shE o Iout (mA)
0= s MOSFET e BEB BRI FERERIA A% et

B BRSPS v MOS mm omm mE SE WE SN mmE D 72vvou 36V Vou

/183

BP2333 0.9 920 500V - <150 <220
BP2335 0.9 550V - <240 <330
BP2336 0.9 30 500V - <270 <400
BP2338 0.9 600V <300 <420
BP2325A) 0.9 550V <240 <330
BP2326AJ 0.9 500V <270 <400
BP2327B 0.9 650V <150 <200
BP2327A) 0.9 650V <240 <330
BP2328AJ 0.9 600V <300 <420
BP2328DJ 0.9 650V <320 <440
BP2329A) 0.9 =

=<

< < < < < < < < =<=<=<=<=<=<=<|=<
< < < < < < =< < =< =<=<=</=<=<=<|=<|=<
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Eag gz P o RD':IOSFET e N B e E&; PWM 85 zE:ﬁ:c Ti 265
[T} ¥ = = = — ~ ~
B on Vs MOS IFEE BE HWE 8 HE HE TiEE ;* /8 Vin .
BP9112A  To92 0.5 2 30Q 650V = - Y = Y - - = = 3w 4w
BP9112B To92 0.5 2 18Q 650V - - Y Y = Y - - - = 5W 6W
BP9116A  SOP8 0.5 2 300 650V = = Y Y = Y = 5 = = 3w 4w
BP9116B  SOP8 0.5 2 18Q 650V - - Y Y - Y - - - - 5W 6W
BP3122B  SOP8 0.5 2 14Q 650V - - Y Y - Y - - - - 5W 6W
AC/DC BP3135 el 0.5 2 90 650V - - Y Y = - Y = - - 7W 10W
fgEs/ BP3135D DIP8 0.5 2 90 650V = - Y Y - = Y = - - 12W 15W
0.5PF BP3136D DIP8 0.5 2 450 650V - - Y Y - - Y = - - 18W 21W
BP9021A  SOP8 0.5 2 240 650V = = Y Y = 5 Y = = = 3w 5W
BP9022A SOP8 0.5 2 140 650V - - Y Y - - Y - - - 5W TW
BP3133A  SOP8 0.5 2 450 650V = - Y Y - = Y = - - 7W 10W
BP3122 el 0.5 2 120 650V - - Y Y = Y - - = = 5W 6W
BP3125 DIP8 0.5 3 8Q 600V - - Y@ - = - Y = - = 12W 15W
BP3126S DIP8 0.5 3 450 650V = - Y - = - Y = - = 18W 21W
BP3126 DIP8 0.5 3 20 650V = s Y = = s Y = s = 24W 30W
BP3106  SOT23-5 0.5 3 - - Y - Y - - - Y - - - 50W 75W
BP3105  SOT23-5 0.5 3 - = Y - Y - = - Y = - - 50W 75W
Fma ESES e or: | RDZIOSFET ShE - —_— ——— ﬁ?g PWM 85 25?5;'c Tji 265
ma = B on Vds MOS IiFE RBE HWE B HE HE TiEE ;* JEB Vin -
AC/DC BP3319MB  SOP8 09 3 - - Y Y Y - - - - - - -
WE/ Bp3319  soT23-6 09 3 . . Y Y Y Y . . Y . . . . .
0.9PF  po331g SopP8 0.9 3 - = Y Y Y Y Y - Y - - Y - -
BP3316D DIP8 0.9 3 20 650V = Y Y Y = = Y - = = 12W 18W
BP3315 SoP8 0.9 3 450 650V - Y Y Y = - Y = - - W 10W
BP3309 SoP8 0.9 3 - = Y Y Y Y . = = Y 5 = 5 =
e - e s RDI;'IOSFET sE REEAR SiRFRP FHIE(RIA 1;];:; o za‘:a:c?i -
[ xY = a = = ~ ~
3k oy Vis MOS HEE RE ME E ME HE TR ;* /&8 Vin Vin
BP3211 SoP8 0.9 1 20Q 300V = Y Y Y = Y - - <10W@Vin=120V
BP3212 SoP8 0.9 1 120 300V = Y Y Y Y = Y Y - - <12W@Vin=120V
i@ BP3216 SoP8 0.9 1 450 650V = Y Y Y Y = Y Y - - <10W@Vin=220V
BP3218 SoP8 0.9 1 - - Y Y Y Y Y - Y Y - - -
BP2818 SopP8 0.5 1 - - Y Y - - - - - Y - Y - -
BP2838 el 0.5 1 550 550V - Y = % = - Y - - Y <280 <350
BP2838G DIP7 0.5 1 30 500V - Y = Y = - Y - - Y <320 <360
BP2318 SoP8 0.9 2 - = Y Y = % Y = Y = - Y
Emi ETESS [ivi::] REMOS IBEEFFRIRYS AR
BP5609 SOT23-6 EHAA = - - - =
BP5136H ESOP8 e Y 2 2 - Y
#4755 BP5131D TO252 BARGUEM Y 8 . . Y
BP5901 SoP8 TR @ Y Y Y Y -
BP5131S SOT89-3 QLR Y - - -
BP5132H ESOP8 TR Y ) ) ) v
MOSFET (=) FHIEIFRIP mAINE
FRE H#E RS- i S . .
on vds MOS IHRE RBE S HhE Vin=85~265V  Vin=176~264V
BP3516C Sops 14Q 650V - - Y - Y 5W 6W
[EiftEE BP3527F SOP8 47Q 650V = = Y - Y TW 10W
(cc/ev) Bp3sigH DIP7 24Q 650V - - Y - Y 18W 24W
BE  gp3sio SOT23-5 = = Y - Y - Y - -
BP2519 SOT23-5 - - Y Y - - Y - -
BP2515G DIP7 30 500V = Y - - Y - -
BP2516F Sop8 470 650V = Y 5 - Y = -
BP2850 SOP8 300 500V - Y = - Y = -
SR RS ETESS fah 2HEPF 2HBETHD 2HENE ThE
=/ 4 UR4205C ESOP16 BOOST-SMART LDO >0.9 <10% >92% <50W
A UR331l SOP16 BOOST-FLYBACK >0.9 <20% >92% <80W
UR4301 ESOP8 BUCK-FLYBACK >0.9 <35% >90% <20W
ERE ESES MOS RDS-ON 2121 17 Vin Vout AEMOS PWM/#E31
BP1360 SOT23-5 0.80Q BUCK 5V-30V - Y
DC/DC gp1361 SOT89-5 0.6Q BUCK 5V-30V 5 Y
BP1601 ESOP-8 0.8Q BOOST 5 <36V Y -
BP1808 ESOP-8 0.3Q BUCK-BOOST /BOOST/BUCK 3V-70V 3V-70V Y Y
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